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Seat No. ___________     Enrolment No.: _____________ 

Gujarat Technological University 
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination 

Subject Code:C300005 Date:  30-05-2015 
Subject Name: Basic Physics (Group-II) 
Time:10:30 am to 12 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make suitable assumption wherever necessary. 
3. Each question is of 1 mark. 
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed) 
5. English version is authentic. 

No. Question Text and Option.  પ્ર� અરે િવકલ.ર

1. 
Watt is a unit of 
A. Work B. Power 
C. Energy D. Momentum 

૧.ર

 લટરએર-----ર લરએિમરછઅ.ર
A. િાયર B. કા ર 
C. ઉ�ર D.  અગમા  

2. 
1Å=--------cm. 
A. 10-8 B. 10-6 

C. 10-10 D. 10-9 

૨. 

1Å=-------સઅમી.ર
A. 10-8 B. 10-6 

C. 10-10 D. 10-9 

3. 
The significant numbers of the digit 1.054  is ------. 
A. 2 B. 3 
C. 1 D. 4 

૩. 

1.054રસખંયાર ારસાારિરકિલર-----રછઅ.ર
A. 2 B. 3 
C. 1 D. 4 

4. 
S. I. unit of current is -----. 
A. Mol B. Coulomb 
C. Ampere D. Ohm 

૪. 

પ ાવ લરએસ.રઆઈ.રએકમર-----છઅ.ર
A. મલલ B. �ુલબં 
C. એ�મકયર D. ઓવમ 

5. 

Pitch of the micrometer screw is 0.5mm. There are 50 divisions on its circular scale. 
The least count of the micrometer screw is ------- 
A. 0.1mm B. 0.01mm 
C. 0.1cm D. 0.01cm 

૫. 
માઈકલમીટરરર  લરકઅ ર0.5મીમીરછઅ.રતઅ ાર � ુર્ ાિારરરિ્લરકરર50રે ભાગરછઅ.ર

માઈકલમીટર ીરલ �ુમરમાકરપ�કતર------ ાાય.ર
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A. 0.1મીમી B. 0.01મીમી 
C. 0.1સઅમી D. 0.01સઅમી 

6.  
Internal diameter of the hollow cylinder can be measured accurately by-------. 
A.  Vernier callipers B. Measuring tape 
C. રMeter rule D. Micrometer screw 

૬. 

કલલાર ્ાિાર લરકદર લરવયાસર-----ર ડ્ર લિસાઈાીરમાકીરપિાયરછઅ.ર
A.  ે �યરરિ્�લકસરર B. મઅજરરટ્ક 
C. મીટરરકટી D. માઈકલમીટરરર  

7. 
Precision depends on ------- 
A. light B. Pressure 
C. Care taken by person D. Least count of instrument 

૭. 

ે ભઅદ રસીમા-----કરરઆધા�રતરછઅ.ર
A. પિાપ B. દબાણ 
C. વય�કતગતરિા્� D. સાધ  ીરલ �ુમરમાકરપ�કત 

8. 

If the zero of the vernier scale remains right side of main scale , then the error is 
called-----. 
A. Negative error B. Positive error 
C. Zero error D. Constant error 

૮. 

જલર ે �યરરરિ્લ લર �ૂ યરયખુયરરિ્લ ાર �ૂ ય ીરજમણીરબાણુએરરવત્લરવલયરતલરતઅ ીર

��ુટ અ-----રિવર્છઅ.ર
A. ઋણર��ુટ B. ધ ર��ુટ 
C.  �ૂ યર��ુટ D. � ્ર��ુટ 

9. 

In g=4π2l/T2 formula if the percentage error in l=2% and in T=3% then the percentage 
error in g=-------. 
A. 1% B. 2% 
C. 8% D. 9% 

૯. 

g=4π2l/T2 �તુમા ંપેતપતર��ુટર� કુમઅરl=2%ર� અરT=3%રવલયતલરg ીરપેતપત��ુટ=--- 
A. 1% B. 2% 
C. 8% D. 9% 

10. 
From the following four the fundamental physical quantity  is ----------. 
A. Force B. Volume 
C. Energy D. Time 

૧૦. 

 ી અ ાર ારરમાાંીરય �્ � �તરભૌેતિરરાેપ----- છઅ.ર
A. બ્ B. િદ 
C. ઉ�ર D. સમય 

11. 
The unit of resistivity is ------ 
A. Mho.meter B. Ohm.meter 
C. Ohm D. Mho 

૧૧. 

� રલધકતાર લરએિમ--------રછઅ.ર
A. મવલ.મીટર B. ઓહ.મીટર 
C. ઓહ D. મવલ 

12. The unit of charge is =--------. 
A. Coulomb B. Ampere 
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C. Ohm D. Volt 

૧૨. 

ે �તુરભાર લરએિમ------રછઅ. 
A. �ુલબં B. એ�મકયર 
C. ઓહ D.  લવટ 

13. 

Electric field lines----- 
A. starts from any kind of charge. B. starts from negative charge and ends at 

positive charge. 
C. starts from positive charge and 

ends at negative charge. 
D. none of theseરthree. 

૧૩. 

ે �તુકઅત ીરર્ખાઓ------ 
A. િલઇકણરે �તુરભારરકરાીરપ�ર

ાાયરછઅ. 

B. ઋણરે �તુભારાીરપ�રાઈરધ ર

ે �તુભારરકરર�રુ�રાાયરછઅ. 
C. ધ રે �તુભારાીરપ�રાઈરઋણર

ે �તુભારરકરર�રુ�રાાયરછઅ. 

D. આરતણરમાાંીરએિરકણર �વ. 

14. 
There are 30 electrons on one ball. The total charge on that ball will be------. 
A. -4.8x10-18 C B. -1.6x10-19 C 
C. -4.8x10-19 C D. -1.6x10-18 C 

૧૪. 
એિરબલલરકરર30રઈલઅિટલૂસરરવલ્ારછઅ.રતઅ ારકરર�ુલરે �તુરભાર-------છઅ. 
A. -4.8x10-18 C B. -1.6x10-19 C 
C. -4.8x10-19 C D. -1.6x10-18 C 

15. 
Ohm is the unit of ------- 
A. Current B. Charge 
C. Electric field D. Resistance 

૧૫. 

ઓહરએ-------- લરએિમરછઅ. 
A. ે �તુરપ ાવ B. ે �તુરભાર 
C. ે �તુરકઅત D. � રલધ 

16. 
Accordingર to Ohm’s law------ 
A. V α R B. I α V 
C. I α R D. V α E 

૧૬. 
ઓહર ારે યમરપમાણઅ------ 
A. V α R B. I α V 
C. I α R D. V α E 

17. 
The equation of current is --- 
A. q/t B. q2/t 
C. qt D. 2qt 

૧૭. 
ે �તુરપ ાવ રુસમીિરણ------રછઅ. 
A. q/t B. q2/t 
C. qt D. 2qt 

18. 
SI unit of electric field is ----- 
A. C/m B. A/m 
C. C/m2 D. N/C 

૧૮. 
ે �તુરકઅત લરએસ.આઈ.રએિમ------છઅ. 
A. C/m B. A/m 
C. C/m2 D. N/C 

19. The relation between electric field and electro static potential difference can be shown 
by the formula-------. 
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A. E=V/r2 B. E=V/r 
C. E=Vr D. E=Vr2 

૧૯. 
 ીજરકઅતર� અર ીજર�રાેતમા ર મ અ લરસબંધંરદપાર � ુરં�તુ-----છઅ. 
A. E=V/r2 B. E=V/r 
C. E=Vr D. E=Vr2 

20. 

If the surface plane is parallel to the electric field lines then electric flux coming out of 
the surface is-------. 
A. zero B. maximum 
C. minimum D. none of these three 

૨૦. 

જલરસમતલરસકાટ�ર ીજરકઅત ીરર્ખાઓ અરસમાતંરરવલયરતલરતઅમાાંીરબવારરઆ �રુ

ે �તુરફલક--------વલય. 
A.  ુૂ ય B. મવ�મ 
C. લ �ુમ D. આરતણરમાાંીરએિરકણર �વ. 

21. 
The temperature at which the resistance of the conductor becomes zero is called--------. 
A. Melting point  B. Boiling point 
C. Critical temperature D. Curie temperature 

૨૧. 

 ાવિર લર� રલધર ુૂ યરાાયરતઅરતાકમા  અ------રિવર્છઅ. 
A. ગલ ર�બ��ુ B. ઉતિલ ર�બ��ુ 
C. કાંેતરતાકમા  D. ��ુરરતાકમા  

22. 
The formula of the kirchoff’s second law is ---------. 
A. Σ E= ΣIR2 B. Σ E= Σ (I/R) 
C. Σ E=ΣIR D. Σ E= Σ (I2R) 

૨૨. 
�િ �ફ ારબી�રે યમ ુરં�તુ-----રછઅ. 
A. Σ E= ΣIR2 B. Σ E= Σ (I/R) 
C. Σ E=ΣIR D. Σ E= Σ (I2R) 

23. 

1Ω, 2Ω and 6Ω resistances are connected in series. Equivalent resistance of this 
connection will be ---- 
A. 8 Ω B. 9 Ω 
C. 12 Ω D. 5 Ω 

૨૩. 
1Ω, 2Ωર� અર6Ωર� રલધલરશઅણીમારંજલડ્લારછઅ.રઆરજલડણ લરસમ�વુયર� રલધ-----છઅ. 
A. 8 Ω B. 9 Ω 
C. 12 Ω D. 5 Ω 

24. 
1Kwh=------------J 
A. 36x105 J B. 36x10-3 J 
C. 36x10 -5 J D. 36x103 J 

૨૪. 
1Kwh=------------J 
A. 36x105 J B. 36x10-3 J 
C. 36x10 -5 J D. 36x103 J 

25. 
In 1 coulomb charge there are -------    electrons. 
A. 6.24x1010 B. 6.24x1015 
C. 6.24x1012 D. 6.24x1018 

૨૫. 
1ર�ુલબંરે �તુરભારમા-ં------રઈલઅિટલૂસરવલયરછઅ. 
A. 6.24x1010 B. 6.24x1015 
C. 6.24x1012 D. 6.24x1018 

26. 
1mA=--------A 
A. 10-5A B. 105A 
C. 10-3A D. 103A 

૨૬  1mA=--------A 
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A. 10-5A B. 105A 
C. 10-3A D. 103A 

27. 
The electrostatic force between two steady charges can be find out by the-------- 
A. Coulomb’s law B. Joule’s law 
C. Kirchoff’s law D. Ohm’s law 

૨૭. 

બઅરે �તુરભારલર મ અરલાગ�રુ�રાતે �ુેતયરબ્-------રપમાણઅરમઅ્ ીરપિાયરછઅ.ર
A. �ુલબં ારે યમ B. ણ�લ ારે યમ 
C. �િ �ફ ારે યમ D. ઓહ ારે યમ 

28. 

The voltage between the two ends of one conductor   is 5V and current flowing 
through it is 5mA.The resistance of the conductor is----- 
A. 100Ω B. 1K Ω 
C. 10 Ω D. 100K Ω 

૨૮. 

 ાવિ ારબઅરછઅડાર મ અર લર લવટ્જર5 Vરછઅર� અરતઅમાાંીરકસારરાતલરપ ાવર5 mAરછઅ.રતલર

 ાવિ લર� રલધ-------છઅ. 
A. 100Ω B. 1K Ω 
C. 10 Ω D. 100K Ω 

29. 
The SI unit of magnetic field intensity  is------- 
A. Newton /volt B. Newton/coulomb 
C. Newton/ampere. meter D. Newton/meter 

૨૯. 

�ુબં�િયરકઅત ીરતીીતા લરએિમ------છઅ. 
A. ૂ્ટુ / લવટ B. ૂ્ટુ /�ુલબં 
C. ૂ્ટુ /એ�મકયર.રમીટર D. ૂ્ટુ /મીટર 

30. 
The unit of magnetic flux is -------- 
A. Weber/m2 B. Tesla  
C. Gauss D. Weber 

૩૦. 

�ુબં�િયરફલક લરએિમ------છઅ. 
A.  અબર/મી2 B. ટ્રલા 
C. ગલસર D.  અબર 

31. 
From the followings the diamagnetic substance is -------. 
A. Alnico B. Ferrous 
C. Superconductor D. Liquid oxygen 

૩૧. 

 ી અ ામાાંીર------કદાારરડાયમઅ�� િરછઅ. 
A. આ�વ િલ B. ફ્રસ 
C. �કુરિંડિટર D. �લ�ક ડર ાઈટલજ  

32. 
Which substance can be highly magnetised in the magnetic field ? 
A. Paramagnetic B. Ferromagnetic 
C. Diamagnetic D. Ferrimagnetic 

૩૨. 

 ી અ ામાાંીરિયારકદાાર અર�ુબં�િયરકઅતમારંયિુતારતઅરમલટારપમાણમાર�ુબંકત રધારણર

િર્રછઅ? 
A. કઅરામઅ� અ�ટિ B. ફ્રલમઅ� અ�ટિ 
C. ડાયામઅ� અ�ટિ D. ફ્ર�મઅ� અ�ટિ 

33. 
The magnetic field lines ----- 
A. never cut each other. B. cut each other. 
C. cut at south pole and north ploe. D. depends on the place of magnet. 
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૩૩. 

�ુબં�િયરકઅતરર્ખાઓ------. 
A. એિબી� અરિયાર્યરછઅદતીર ાી. B. એિબી� અરછઅદ્રછઅ. 
C. દ�કણર� ુર� અરઉ�રર� ુરકાસઅર

છઅદ્રછઅ. 

D. �ુબંક ારરાા રકરરઆધા�રતરછઅ. 

34. 
In a coil, if the rate of change of current is unit then induced emf depends on---- 
A. the self inductance of the coil. B. the flux connected to the coil. 
C.  width of the coil. D. no. of turns of the coil. 

૩૪. 

જલર ીજરપ ાવ ારફ્રફાર લરદરરએિરએકમરવલયરતલરિલઈલમારંઉં  ભ � ુરંપઅ�રતરે જર

 ાલિરબ્ર-------રઆધા�રતરછઅ. 
A. િલઈલ ારઆતમરપઅરણરકર B. િલઈલરસાાઅરસિં્ાયઅલારફલકકર 
C. િલઈલ ીર�ડાઈરકર D. િલઈલ ારં�ટા ીરસખંયારકર 

35. 
The magnetic field do not exert by------. 
A.  magnet B. static charge 
C. moving charge D. current 

૩૫. 

�ુબં�િયરકઅત------દારારઉતકતરા� ુરં ાી. 
A. �ુબંિ B. �રાતરે �તુરભાર 
C. ગેતમા રે �તુરભાર D. ે જરપ ાવ 

36. 
Material used for transformer core should have------. 
A. square  hysteresis loop. B. medium  hysteresis loop. 
C. narrow hysteresis loop. D. circular  hysteresis loop. 

૩૬. 

ટાૂસફલમરર ારિલરરતર�િ્ર કરાતારકદાાર અ-------વલયરછઅ. 
A.  લરસર�વરટ્�રેસસર �ક B. ેમ�ડયમર�વરટ્�રેસસર �ક 
C. સાિંડલર�વરટ્�રેસસર �ક D.  � ુર્ ાિારર�વરટ્�રેસસર �ક 

37. 
Susceptibility χm of ferromagnetic substance is ------. 
A. positive and very large B. Zero 
C. negative D. positive but very small 

૩૭. 

ફ્રલમઅ� અ�ટિરકદાાર ીરસસઅે�ટ�બલીટ�રχm------રવલયરછઅ. 
A. ધ ર� અર� �બરમલટ� B.  ુૂ ય 
C. ઋણ D. ધ રકણર� �બર ા ી 

38. 
Self inductance (L) and mutual inductance (M) of coil depends on ------. 
A. shape of coil B. size of coil 
C. no. of turns of coil D. all A,B & C 

૩૮. 

િલઈલ ારઆતમરપઅરણર� અર�ૂયલૂયરપઅરણર------રઆધા�રતરછઅ. 
A. િલઈલ ારઆિારરકર B. િલઈલ ીરસાઈઝરકર 
C. િલઈલ ારં�ટા ીરસખંયારકર D. A,B � અ Cરતણઅયરકરર

39. 
Vrms =-------- 
A. Vm/√2 B. √2 Vm 
C. 2 Vm /√2 D. 2√2 Vm 

૩૯. 
Vrms =-------- 
A. Vm/√2 B. √2 Vm 
C. 2 Vm /√2 D. 2√2 Vm 

40.ર The resistance of an electric Iron is 120Ω. It works at 240V a.c. at 50Hz. The current 
flowing through it is ------. 



7/11 

A. 1.0A B. 0.5A 
C. 2.0A D. 1.8A 

૪૦. 

એિરઈ�ીર લર� રલધર120Ωરછઅ.રતઅર240Vરએ.સી.ર� અર 50Hzરઆ� ૃેતએરિાયરરતરછઅ.ર

તઅમાાંીરકસારરાતલરપ ાવર-----છઅ.ર
A. 1.0A B. 0.5A 
C. 2.0A D. 1.8A 

41. 
Which substance is a semiconductor? 
A. Silicon B. Aluminium 
C. Copper D. Antimony 

૪૧. 

 ી અ ામંાાીર�લરકદાારર�ધર ાવિરછઅર? 
A. ેસ�લિલ  B. એવ્ુેમે યમ 
C. િલકર D. એેૂટમ ી 

42. 
In n-type  semiconductor the majority charge carriers are-----  
A. holes B. electrons 
C. none of A, B& D D. both holes and electrons 

૪૨. 

n-પિાર ાર�ધર ાવિમારંયખુયર ાયરિ્�રયરરતર�િ્------વલયરછઅ.ર
A. વલવસ B. ઈલઅિટલૂસ 
C. A, Bર� અરDમાાંીરએિરકણર �વ. D. વલવસર� અરઈલઅિટલૂસરબતઅ 

43. 
As the temperature increases conductivity of a semiconductor-------. 
A. decreases B. remains constant 
C. increases D. none of A,B &રC 

૪૩. 

�મરતાકમા ર ધઅરતઅમર�ધર ાવક ીર ાવિતાર-------રછઅ. 
A. ઘટ્ B. � ્રરવ ્
C.  ધઅ D. A,B � અરCરમાાંીરએિરકણર �વ.ર

44. 
Which impurity is added in a pure semiconductor to make p-type semiconductor? 
A. Antimony B. Arsenic 
C. Phosphorus D. Gallium 

૪૪. 

p-પિાર ાર�ધર ાવિરબ ા  ારિ્ ારપિાર ીર� �ુ�ધરઉમઅર ીરકડ્? 
A. એેૂટમ ી B. આસ�ે િ 
C. ફલરફરસ D. ગઅ�લયમ 

45. 
In  reverse bias condition  resistance of p-n junction diode will be--------. 
A. zero B. less 
C. infinite D. high 

૪૫. 

p-nરજિંપ રડાયલડ ારર� સરરબાયસરજલડાણમારં� રલધ------વલયરછઅ. 
A.  �ૂ ય B. ઓછલ 
C. � તં D.  �રુ 

46. 
In a bridge rectifier-------p-n junction diodes are used. 
A. four B. two 
C. three D. one 

૪૬. 

બીજરર્િ�ટફાયરમારં-------ડાયલડરવલયરછઅ. 
A.  ાર B. બઅ 
C. તણ D. એિ 

47. The width of the depletion layer in a forward bias condition of p-n junction diode -----. 
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A. changes frequently B. remains constant 
C. decreases D. increases 

૪૭. 

p-nરજકંપ રડાયલડ ીરફલર ડરરબાયસર�રાેતમારંડ્�લઅપ રરતર ીર�ડાઈ------. 
A.  ારં ારરબદલઅર B. � ્રરવ ્
C. ઘટ્ D.  ધઅ 

48. 
In a p-n-p transistor , the collector of transistor is composed by ------. 
A. p-type material B. n-type material 
C. none of A, B and D D. both n-type and p-type 

૪૮. 

 p-n-pરટાૂઝીરટરમારંકલઅકટર------- લરબ અલલરવલયરછઅ.ર
A. p-પિાર ાર�ધર ાવિ B. n-પિાર ાર�ધર ાવિ 
C. A, Bર� અ Dરમાાંીરિલઈર �વ. D. બતંઅરnર� અ pરપિાર ાર�ધર ાવિલ 

49. 
Which consists of high impurities among  base, emitter and collector of the transistor? 
A. base B. emitter 
C. collector D. none of these three 

ર૪૯. 

ટાૂઝીરટર ારંબઅઝ,રએેમટરર� અરકલઅિટરરમાાંીરપઅમારં� �ુ�ધર ધાર્રવલયરછઅ? 
A. બઅઝ B. એેમટર 
C. કલઅિટર D. આરતણમાાંીરએિરકણર �વ 

50. 
The unit of transconductance is------. 
A. Ohm B. Ohm/m 
C. Mho/m D. Mho 

૫૦. 

ટાંૂ સિંડિટૂસ લરએિમર------છઅ. 
A. ઓહ B. ઓહ/મી 
C. મવલ/મી D. મવલ 

51. 

If the emitter is common between input and output of the transistor then the circuit is 
called-----------. 
A. CC-circuit B. CB-circuit 
C. CE-circuit D. BC-circuit 

૫૧. 

ટાૂઝીરટર ારઈ �ટુર� અરઆઉટ�ટુર મ અરએેમટરરિલમ રવલયરતલરતઅ ારજલડાણ અ------ર

િવર્છઅ. 
A. CC-ક�રકા B. CB-ક�રકા 
C. CE-રક�રકા D. BC-ક�રકા 

52. 
Pentavalent impurity produces--------semiconductor. 
A. p-type B. n-type 
C. p and n both type D. pure (intrinsic) type 

૫૨. 

કઅૂટ અલઅૂટર� �ુ�ધરઉમઅર ાાી------�ધર ાવિરબ અરછઅ. 
A. p-પિાર લ B. n-પિાર લર 
C. pર� અરnરબતંઅરપિાર ા D.  �ુધ(ઈૂટાસંીિ)રપિાર લર

53. 
1nm=---------m 
A. 10-9 B. 10-6 

C. 109 D. 106 

૫૩. 
1nm=---------m 
A. 10-9 B. 10-6 

C. 109 D. 106 
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54. 
Fullereneર consist of --------carbon atoms. 
A. 100 B. 50 
C. 75 D. 60 

૫૪. 
�લર� ર----રિાબર રકરમાા ુલરબ અલલરવલયરછઅ.ર
A. 100 B. 50 
C. 75 D. 60 

55. 

MWNT means------. 
A nano tube having single cylinder B. nano tube having different diameters. 
C. concentric nano tube having 

different diameters. 
D. nano tube having different cylinders 

૫૫. 

MWNTરએટલઅ------- 
A. એિરજર ્ાિારરધર તીર અ લર

ટ�બુ 

B. ણુદારણુદારવયાસરધર તીર અ લરટ�બુ 

C. ણુદારણુદારવયાસરધરા તીર

સમિ�દીર અ લરટ�બુ 

D. ણુદારણુદાર ્ાિારરધર તીર અ લરટ�બુ 

56. 
The SA/V ratio for nano substance is --------. 
A. very high B. very low 
C. zero D. infinite 

૫૬. 

 અ લરકદાારરમાટ્રSA/Vર�ણુલ�ર------વલયરછઅ. 
A. �બુર ધાર્ B. �બુરઓછલ 
C.  ુૂ ય D. � તં 

57. 
 The method to prepare nano particle is--------. 
A. Ball-mill technique B. Sol-gel technique 
C. Electro deposition technique D. All these three techniques 

૫૭. 

 અ લરિણરબ ા  ા ીરક���તર-------છઅ. 
A. બલલ-ેમલરક���ત B. સલલ-�લરક���ત 
C. ઈલઅિટલરડ�કલઝીપ રક���ત D. આકઅલરતણઅયરક���તઓ 

58. 
The propagation of sound is due to ----------. 
A. compression only B. compression and rarefaction 
C. rarefaction only  D.  crest and trough 

૫૮. 

� ે  ુરંપસરણર--------ાાયરછઅ. 
A. માતરસઘં  રદારા B. સઘં  ર� અરે ઘ  રબતંઅરદારા 
C. માતરે ઘ  રદારા D. �ુગંર� અરગતરરદારા 

59. 
The velocity of sound waves is maximum in -----. 
A. liquid B. gas 
C. solid D. vacuum 

૫૯. 

� ે  લર અગ------મારંમવ�મરવલયરછઅ. 
A. પ ાવ� B.  ા્ ુ
C. ઘ  D.  ુૂ યા િાપ 

60. 

The formula that shows the relation between velocity, frequency and wavelength of 
sound is  -------. 
A. V=nλ B. Vλ=n 
C. Vn=λ D. V2=nλ 

૬૦. � ે  ારં અગ,રઆ� ૃેતર� અરતરંગલબંાઈર મ અ લરસબંધંરદપાર �રુ�તુ----છઅ. 
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A. V=nλ B. Vλ=n 
C. Vn=λ D. V2=nλ 

61. 

The sound produced by tuning fork has frequency 480Hz and velocity  330m/s, then   
the wavelength of sound wave is -------- 
A. 0.6875m B. 6.875m 
C. 0.06875m D. 68.75m 

૬૧. 

એિર� ે ર ીેકયારદારારઉતકતરાતાર� ે રતરંગ ીરઆ� ૃેત 480વ�્રઝર� અર અગર

330મી/સઅરવલયરતલર� ે રતરંગ ીરતરંગરલબંાઈર-------ાાય.ર
A. 0.6875મી B. 6.875મી 
C. 0.06875મી D. 68.75મી 

62. 
In which phenomenon the white light converts into its seven constituent colours? 
A. Refraction B. Dispersion 
C. Reflection D. Interference 

૬૨. 

િઈરઘટ ામારંપિાપ ુરંતઅ ારય �્ �તુરસાતરરંગમારં�કાતંરરાાયરછઅ? 
A.  ક�ભ   B. ે ભઅદ  
C. કરા તર  D. વયેતિરણ 

63. 

Total internal reflection of light happens only when --------. 
A. incident angle is less than critical 

angle 
B. incident angle is equal is critical angle 

C. incident angle is greater than 
critical angle 

D incident angle and angle of refraction 
are equal 

૬૩. 

પિાપ ુરં�ણુરર�ત�રિરકરા તર રતયાર્રજરાાયરાયાર્------- 
A. આકાતરિલણરએરકાંેતિલણરિરતાર

 ા લરવલય. 

B. આકાતરિલણર� અરકાંેતિલણરસરખારવલય. 

C. આકાતરિલણરએરકાંેતિલણરિરતાર

મલટલરવલય. 

D. આકાતરિલણર� અર ક��તુરિલણરસરખાર

વલય. 

64. 
As the refractive index of medium is high then the velocity of light in that medium ----. 
A. increases B. becomes zero 
C. decreases  D. remains constant 

૬૪. 

જલરમા�યમ લર ક�ભ  ાિંર ધાર્રવલયરતલરતઅરમા�યમમારંપિાપ લર અગ------ 
A.  ધઅ. B.  ુૂ યરાાય. 
C. ઘટ્. D. � ્રરવ.્ 

65. 
The superposition of light is called ----. 
A. Interference  B. Polarization  
C. Diffraction  D. Refraction  

૬૫. 

પિાપ ારંસકંાતીિરણ અ------િવર્છઅ. 
A. વયેતિરણ B. � ુીભ   
C. ે  તર  D.  ક�ભ   

66. 
Laser radiation is----. 
A. Unidirectional  B. Coherent and stimulated 
C. Monochromatic  D. All these three are correct 

૬૬. 
લઅસર ુરંતરંગ-------વલયરછઅ. 
A. એિ�દેપય B. �સુબં�ધર� અરઉ�ં�ત 



11/11 

C. એિરંગી D. આકઅલરતણઅયરસા ારછઅ. 

67. 
Among these four which is not related to the types of laser? 
A. Solid laser B. Gas laser 
C. Liquid laser D. Plasma laser  

૬૭. 

 ી અ ાર ારમાાંીરિ્રુલઅસર ારપિારરસાાઅરસિં્ાયઅલર ાી? 
A. ઘ રલઅસર B.  ા્રુલઅસર 
C. પ ાવ�રલઅસર D. �લાસમારલઅસર 

68. 
In  He-Ne laser the ratio of He-Ne is ---. 
A. 1:10 B. 10:1 
C. 1:1 D. 1:20 

૬૮. 
He-NeરલઅસરમારંHe-Neર ુરંપમાણ-----વલયરછઅ. 
A. 1:10 B. 10:1  
C. 1:1 D. 1:20 

69. 
Optical fibre works on the principle of ------. 
A. Reflection  B. Refraction  
C. Total internal reflection  D. Double refraction  

૬૯. 

ઓે�ટિલરફાઈબરર------- ારંેસ�ધાતંરકરરિાયરરિર્રછઅ.ર
A. કરા તર  B.  ક�ભ   
C. �ણુરર�ત�રિરકરા તર  D. ડબલર ક�ભ   

70. 

In a multimode fibre -------. 
A. more than one light radiation 

propagates through the fibre 
B. single light radiation propagates 

through the fibre 
C. light radiation do not propagates 

through the fibre 
D. none of all these three 

૭૦. 

મેવટમલડરફાઈબરમાાંી------ 
A. એિરિરતારં �રુપિાપ ારંતરંગલ ુરં

પસરણરાાયરછઅ. 

B. એિરજરપિાપ ારંતરંગ ુરંરપસરણરાાયર

છઅ. 
C. પિાપ ારંતરંગ ુરંરપસરણરા� ુરં

 ાી. 

D. આરતણઅયરમાાંીરએિરકણર �વ. 

ર


